Telefunken Transistor ASY28 Datasheet
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ASY28
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Telefunken Transistor ASY28 Datasheet

ASY 28

Germanium-NPN-Schalttransistor. Komplementér zu ASY 26.
Germanium NPN switching transistor. Complementary to ASY 26.

Abmessungen * Dimensions

Malie in mm
M2:1
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Mormagehause
£ DINSC3
JEDEC TO 38
Basis mit Gehause verbunden Gewicht - Weight
Basa connecled to case max. 1,59
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung Uceo 30 W
Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 20
Kollektorstrom Iz 200 mA
Kollektorspitzenstrom lcw 300 mA
Basisstrom Il 30 méA,
Basisspitzenstrom lem 300 mA
Emitterstrom —le 230 mA
Emitterspitzenstrom =lEm 300 mA
Gesamtverlustleistung .
tamb = 45°C Prat 138 mwW
tease = 50°C Piot 250 mw
Sperrschichttemperatur L 100 °C
Lagerungstemperatur tsig -65..+100 °C
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Telefunken Transistor ASY28 Datasheet
Waiarmewiderstinde - Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinaa = 400 S oW
Sperrschicht-Gehause Rthic = 200 °G/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
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Kollektor-Reststrom

Ueg = 5V lceoy
Uge = 20V, —Uge = 0,2 V, tamb = 60° C lcev
Emitter-Reststrom leso
Ugg =5V
Basis-Reststrom —lgev

Ugg =20V, -Uge =5V, tagmw = B0°C
Kollektor-Sattigungsspannung

le = 10 mA, Ig = 0,33 mA UcEzat

lp = 50 mA, lg = 2,0 mA Ucesat
Basis-Séttigungsspannung

lc = 10 mA, Ig = 0.4 mA UBEsa

Il = 50 mA, le = 2,0 mA Usesar
Basisstrom

Uge = 0V, -l = 10 mA g *)

Ucs = 0V, =l = 20 mA le
Basisspannun Uge"

d g}um~nu,-|5=1mmn Be’)
Basisstrom le®)
L]

G~ oe

Umgebungstemperatur tams = 25° C, falls nicht anders angegeben

Min. Typ. Max.

35

BA
A

3 pA

35

0.2
0,25

0,37
0,55

325
250 645

0,65
4,75
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ASY 28
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Kollektor-Basis-Stromverhéltnis Min. Typ. Max. E
=
Uca = 0OV, -lg = 10mA hrFe®) 30 -
Ucg = OV, -lg = 20mA he 30 80 =
Uca = OV, -l¢ = 100mA hee*) 20 =
Uca = OV, —l¢ = 200 mA hre 32 =
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ummceo 30 " =
Ig = 100 pA, tame = 60°C
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ubriceo 15 v
|c, = 5 mA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Umrieso 20 ')

le = 0,1 mA, tamp = 60°C

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tams = 25°C
Min. Typ. Max.

Transit-Frequenz fr 4 14 MHz
Ucg = 8V, lc = 3mA

Kollektorkapazitét Cecao 12 16 pF
Uce = SV, I = OmA

Emitterkapazitat Cemo 13 pF

Ueg = 5V, lc = OmA

Einschalt-Zeitkonstante T 2.2 Hs
fir stromkonstante Einspeisung
Ucge = 0,75V, icm = S50mA

Einschalt-Zeitkonstante 4 0,2 us
fur spannungskonstante Einspeisung
Uge = 0,75V, icm = 1 mA

Ubersteuerungs-Zeitkonstante Tg 14 pus
lc =0mA, lg = 1mA

) AQL = 065%
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ASY 28

Schaltzeiten - Switching times

in der nachstehenden Schaltung gemessen Min. Typ. Max.
Verzégerungszeit ta 90
Anstiegszeit 1 400
Speicherzeit s 700
Abfallzeit s 620

Ug= 25V/-08V
R_Z1MN,C S8pF

MeBschaltung fir;

= 10V + id'i" tr'ta

Die Speicherzeit t, steigt bis tars = 60° C linear auf den 1,5-fachen Wert an.
Die Abfallzeit t steigt bis tarms = 60° C linear auf den 1,25-fachen Wert an.
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